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Germanium PNP Transistor

GC101

15V / 15mA
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GC 101

Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-0 und A 3/25-b nach TGL 11811 fir
rouschorme Verstérker, Misch- und Oszillatorstufen im Mieder- und Mittelfrequenzgebist.
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Masse co. 0,8 g
Grenzwerle
Kollektor-Baosis-Spannung | Uese = 15V
Emitter-Basiz-Spannung “Ugsao = 10V
Kaollektorstrom =ler = 15mA
Emitterstrom =le = 15mA
Basisstrom =la = SmA
Gesamtverlustleistung PyL = 30 mW
Sperrschichttemperatur e = 475°C
Umgebungstemperatur B = $65°C
Warmewiderstand Risia = 1grd/mW
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) 23
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